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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電偵測電路(ESD detection circuit)，耦接於一第一電氣訊號端與一第二電氣訊
號端之間，該靜電放電偵測電路包含有：一觸發電路，用來於該靜電放電偵測電路處於

一靜電放電(ESD)模式時產生一靜電放電觸發訊號；一偏壓電路，耦接於該觸發電路，用
來提供至少一第一偏壓準位以及一第二偏壓準位，以控制該觸發電路之操作；一觸發控

制電路，耦接於該偏壓電路以及該觸發電路，用來於該靜電放電偵測電路處於該靜電放

電模式時降低該第一偏壓準位以及該第二偏壓準位之間一電壓差，以控制該觸發電路所

產生之該靜電放電觸發訊號之一持續時間；以及一啟動控制電路，耦接於該控制電路以

及該觸發電路，用來依據該第一電氣訊號端之電壓準位來啟動該控制電路以及該觸發電

路進入該靜電放電模式。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電路係耦接於該第一電氣
訊號端與該第二電氣訊號端之間，並包含有：複數個二極體連接形式(diode－connected)
場效電晶體，用來依據該第一電氣訊號端與該第二電氣訊號端之電壓準位產生複數個分

壓訊號以作為該第一偏壓準位以及該第二偏壓準位；其中在該複數個二極體連接形式場

效電晶體中，並不是每一二極體連接形式場效電晶體之基底端均耦接於該同一個二極體

連接形式場效電晶體之源極端。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該偏壓電路另提供一第三偏壓準
位，該啟動控制電路包含有一電阻器與一電容器，該電阻器以串接之形式分別耦接於該

第一電氣訊號連接端與該電容器之一第一端點，以及該觸發控制電路包含有：一第一場

效電晶體，其具有一第一端點耦接於該第一電氣訊號連接端，一控制端點耦接於該電容

器之該第一端點；一第二場效電晶體，其具有一第一端點耦接於該第一場效電晶體之一

第二端點，一控制端點耦接於該第一偏壓準位；一第三場效電晶體，其具有一第一端點

耦接於該第二場效電晶體之一第二端點，一控制端點耦接於該第二偏壓準位，一第二端

點耦接於該第二電氣訊號端；一第一開關場效電晶體，其具有一第一端點耦接於該第一

偏壓準位與該啟動控制電路，一第二端點耦接於該觸發電路，一控制端點耦接於該第二

場效電晶體之該第二端點；一第二開關場效電晶體，其具有一第一端點耦接於該第二偏

壓準位，一第二端點耦接於該觸發電路，一控制端點耦接於該第三偏壓準位；以及一電
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壓準位控制電路，耦接於該第一開關場效電晶體之該第一端點與該第二開關場效電晶體

之該第一端點之間，用來當該靜電放電偵測電路處於該靜電放電模式時依據該第二場效

電晶體之該第二端點上之一電壓準位來降低該第一偏壓準位以及該第二偏壓準位之間之

該電壓差。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電偵測電路，其中該電壓準位控制電路包含有：一
第一反向器，其具有一第一參考端點耦接於該第二場效電晶體之該控制端點，一第二參

考端點耦接於該第三場效電晶體之該控制端點，一輸入端點耦接於該第二場效電晶體之

該第二端點；以及一第四場效電晶體，其具有一第一端點耦接於該第二場效電晶體之該

控制端點，一第二端點耦接於該第三場效電晶體之該控制端點，一控制端點耦接於該第

一反向器之一輸出端點。

5.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電偵測電路，其中該觸發電路包含有：一第五場效
電晶體，其具有一第一端點耦接於該第一電氣訊號端，一控制端點耦接於該電容器之該

第一端點，以及一第二端點耦接於該第一開關場效電晶體之該第二端點；一第六場效電

晶體，其具有一第一端點耦接於該第五場效電晶體之該第二端點與該第一開關場效電晶

體之該第二端點，一控制端點耦接於該第一開關場效電晶體之該第一端點，以及一第二

端點耦接於該第二開關場效電晶體之該第二端點；以及一第二反向器，其具有一第一參

考端點耦接於該第六場效電晶體之該第二端點，一第二參考端點耦接於該第二電氣訊號

端，一輸入端點耦接於該第二開關場效電晶體之該第一端點，以及一輸出端點，用來輸

出該靜電放電觸發訊號。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電偵測電路，其中該觸發電路、該偏壓電路、該觸
發控制電路以及該啟動控制電路係利用具有實質上相同厚度之閘極電介層(gate dielectric)
之電晶體來加以實現。

7.　一種產生對應於一第一電氣訊號端與一第二電氣訊號端之一靜電放電觸發訊號的方法，
包含有：依據該第一電氣訊號端之電壓準位來啟動一靜電放電(ESD)模式；提供一觸發電
路，並使用該觸發電路以於該靜電放電模式下產生該靜電放電觸發訊號；提供至少一第

一偏壓準位以及一第二偏壓準位來控制該觸發電路之操作；以及於該靜電放電模式中，

降低該第一偏壓準位以及該第二偏壓準位之間一電壓差以控制該靜電放電觸發訊號之一

持續時間。

圖式簡單說明

第 1圖為習知靜電放電保護電路的示意圖。

第 2圖為本發明一實施例之靜電放電偵測電路的示意圖。

第 3圖為第 2圖所示之靜電放電偵測電路操作於靜電放電模式時之靜電訊號、第一偏壓
準位、第二偏壓準位與複數個端點電壓的時序圖。

第 4圖為第 2圖所示之靜電放電偵測電路的操作流程圖。
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